S+R,
S.41/42

5-Valenzel.

N-leitend Merkmale
mehr Elektronen J
Arsen As
Antimon Sb Arten
Phosphor P J
3-Valenzel.
P-leitend Merkmale
mehr Locher J

Bor B
Aluminium Al

Donatoren

Dotieren

Akzeptoren

Indium In

Gallium Ga

bessere Leitfahigkeit

, ) Folge
geringerer Widerstand
Silber
Kupfer Leiter

Aluminium J

geringe Leitfahigkeit bei
Raumtemperatur

negative + positive Eigenschaften

Ladungstrager

Halbleiter

Gemanium Ge (4-Valenzel.)
Silizium Si (4-Valenzel.) w Arten
Selen Se (4-Valenzel.) )

Porzellan

Glimmer Isolatoren

Glas J

ET,

S.158-170

Halbleiter-Mechanismus

Temp. steigt, spez. Widerstand steigt
NTC => a>0

. Temp. steigt, spez. Widerstand sinkt
Halbleiter
PTC => a<0

negative Ladung

Metalle
spezifischer Widerstand

Elektron

Loch positive Ladung

Ladungspaar

Rekombination
Eigenleitung
Dotieren
Storstellenleitung
N-leitend
P-leitend
Sperrichtung

Definitionen

-

Durchlassrichtung

Raumladung

Diodenkennlinie

1N + 4-stellige Zahl
Farbringe

1. Buchstabe => Halbleitermaterial

JEDEC (TB p.)

Kennzeichnung

Pro Elektron (TB p.64) | 2. Buchstabe => Hauptfunktion

3. Buchstabe =>

Uberbeanspruchung

Diode

Grenzdaten

Kennwerte

Gehorschutz

Spannungsbegrenzer

Anwendungen .
Diodentester

Freilaufdiode
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